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Параметры УВ при двухволновой конфигурации

Трехволновая конфигурация для 
давления 25 ГПа:
Mintsev V. B., Zaporogets Y. B. 
Reflectivity of dense plasma //
Contributions to Plasma Physics. –
1989. – Т. 29. – №. 4‐5. – С. 493-
501.



Ударные адиабаты в p-v координатах



Измерение яркостных температур

Толщина образца кремния 0.35 мм

Толщина образца 
кремния 3 мм
(качественные 
измерения)

Видимая область -
кремний непрозрачен 

ИК область -
кремний прозрачен 
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отражения от УВ в кремнии



Выводы

• Наблюдается заметное занижение экспериментальной величины

температуры фронта в кремнии в сравнении с расчетными значениями,

при том, что набор температуры в цикле ударное сжатие – разгрузка

совпадает с расчетами по УРС

• Отражение от фронта УВ невелико и не объясняет занижение

экспериментальной температуры

• В двухволновой конфигурации поглощение света в первой, упругой

волне, с давленем 4 ГПа может объяснить низкие значения яркости

фронта, но различие расчета и эксперимента сохраняется и при больших

давлениях при одноволновой конфигурации.
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